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Изучены алмазоподобные-SiC композици-
онные соединения, имеющие   технологические 
преимущества с точки зрения  термической ус-
тойчивости, прочности и износостойкости. 
Применения такие супертвердых и суперабра-
зивных материалов перспективны во многих 
областях. 

Синтез наноструктуированных  алмазопо-
добных пленок и соединений осуществлялся 
Методом Парового Физического Транспорта 
(PVT) (сублимирующие источники  SiC-C, Si-
B-C-N помещались  в горячую зону печи роста 
и в последующем осуществлялся  массовый 
транспорт разновидностей пара в более про-
хладную область печи) и методом высоко-
температурого химического осаждения (CVD). 
Исходными материалами для алмаз/SiC соеди-
нений в случае физического транспорта были 
смеси из механически смешанных порошков 

SiC, Si, C. Метилтрихлорсилан, метан и силан 
использовались в случае высоко- температур-
ного химического осаждения, плазмо-
активированного и циклотрон-резонансного 
CVD. Газообразные составы транспортирова-
лись на поверхности различных подложек, где 
происходили  химические реакции, приводя-
щие  к формированию желаемых супертвердых 
пленок. 

Наноструктурированные карбид кремния-
алмаз образцы представляли  аморф-
ную/стеклообразную матрицу. При высокой 
температуре доминировала углеродная диффу-
зия в химической реакции из алмаза  в крем-
ний-содержащую фазу. Изучение процессов 
графитизации  алмаза и углеродной диффузии 
позволяет улучшать свойства алмазоподобных 
карбидокремниевых композитов. 
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